EPIFET power fet transistors N
. . ¢
transistors de puissance EPIFET THOMSON-CSF
Type P Vpss Ipss Ip RpSon) / D td t tel(off) b Case
max max max max
w) ) wA) (A) ) (A) | (ns) (ns) (ns) (ns)
2N 6659 6,25 10 2 1 5 5 5 5 %
2N 6660 6,25 10 2 1 5 5 5 5
2N 6661 6,25 10 2 1 5 5 5 5
TO- 39
CB-7
2N 6656 25 10 2 1 5 5 5 5 |( o
2N 6657 25 10 2 1 5 5 5 5 Gl %
2N 6658 25 10 2 1 5 5 5 5 \tf—:; 2
T0-3
CB-19

EPIFET : Epitaxial Power Insulated - FET
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